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Deklaracja zgodnosci

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Deklaracja zgodnosci

EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

EU-Konformitatserklarung Endress+Hauser EI'

People for Process Automation

EC_00388_02.16

+Hauser Cond GmbH+Co. KG C €

C End
Dieselstrafie 24, 70839 Gerlingen, Germany
erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit
Product Sensor-Simulator / sensor simulator / simulateur de capteurs
Memocheck Sim CYPO3D-BB
Zusammen mit Messkabel / together with measuring cable / ensemble avec cable de mesure
CYK10-a**b  a=G,E b=1,2
CYK20-BAab a=B1,B2 b=C1,C2
Regulations den folgenden Européischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :
EMC 2014/30/EU (L96/79)
ATEX  2014/34/EU (L96/309)
RoHS 2011/65/EU (L174/88)
Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :
EN 61326-1 (2013) EN 60079-0  (2009) EN 50581 (2012)
EN61326-2-3  (2013) EN 60079-11 (2007)
Certification EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 12 ATEXE 008 X

EC-Type Examination Certificate No.

Numéro de I'attestation d’examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par DEKRA EXAM GmbH (0158)
Qualitatssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance DEKRA EXAM GmbH (0158)
qualité

Gerlingen, 22.07.2017
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

A /R A7 {.x/f”lﬂ-g%

i.V.Jé d, artin Miller i. V. Sven-Matthias Scheibe
Technalog Technology Certifications and Approvals
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Informacje o niniejszym dokumencie

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Ostrzezenia

Struktura informacji

Funkcja

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania (jesli
dotyczy)

» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzi¢ dosmierci
lub powaznych obrazen.

A\ OSTRZEZENIE
Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania (jesli
dotyczy)

» Dziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczna sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzi¢ dosmierci
lub powaznych obrazen.

A\ PRZESTROGA
Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania (jesli

dotyczy)
» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Niemozno$¢ unikniecia tej sytuacji moze spowodowac $rednie lub powazne
uszkodzenia ciata.

NOTYFIKACJA
Przyczyna/sytuacja
Konsekwencje nieprzestrzegania (jesli
dotyczy)
» Dziatanie/uwaga

Ten symbol informuje o sytuacjach, ktére moga spowodowac uszkodzenie
mienia.

1.2 Stosowane symbole
Ikona Znaczenie
a Dodatkowe informacje, wskazowki
[} Dozwolone lub zalecane
Niedozwolone lub niezalecane
Odsytacz do dokumentacji przyrzadu
B Odsytacz do strony
Odsytacz do rysunku
L ‘Wynik kroku

4
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

2 Podstawowe wskazéwki bezpieczenstwa

2.1 Wymagania dotyczace personelu

= Montaz mechaniczny, podtaczenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urzadzenia
moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

= Personel techniczny musi posiadaé zezwolenie operatora zaktadu na wykonywanie
okreslonych czynnosci.

= Podlgczenie elektryczne moze by¢ wykonywane wytgcznie przez elektryka.

= Personel ten jest zobowigzany do uwaznego zapoznania sie z niniejszg instrukejg obstugi
oraz do przestrzegania zawartych w niej zalecen.

= Awarie punktu pomiarowego mogg by¢ naprawiane wylgcznie przez upowazniony i
przeszkolony personel.

Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji mogg by¢ wykonywane wytgcznie w
zaktadzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Przeznaczenie przyrzadu

Memocheck Sim CYPO3D to przyrzad do legalizacji i analizy punktéw pomiarowych.
Umozliwia on symulacje zdefiniowanych przez uzytkownika wartosci mierzonych i btedéw dla
wszystkich czujnikéw wykorzystujgcych technologie Memosens.

Gléwne obszary zastosowan to:

= Przemyst chemiczny i inZynieria procesowa

= Przemyst spozywczy, farmaceutyczny i biotechnologia
= Branza wodno-$ciekowa

= Strefy zagrozone wybuchem

Uzytkowanie przyrzadu w sposéb inny, niz opisany w niniejszej instrukcji, stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa oséb oraz uktadu pomiarowego i z tego powodu jest niedopuszczalne.

Producent nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym
zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczenstwo pracy

Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych wytycznych warunkujgcych
bezpieczenstwo:

= Wskazéwki montazowe

= [ okalne normy i przepisy

= Przepisy dotyczgce ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilno$é elektromagnetyczna

= Przyrzad zostal przetestowany pod katem kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z
aktualnymi normami miedzynarodowymi obowigzujgcymi dla zastosowan przemystowych.

= Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna dotyczy wylgcznie urzadzenia, ktére zostato
podiaczone zgodnie ze wskazéwkami podanymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Endress+Hauser 5



Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa symulatora Memocheck Sim CYPO3D

2.4 Bezpieczenstwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:
1. Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia sg poprawne.

2. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody elektryczne i podtgczenia wezy gietkich nie sg
uszkodzone.

3. Nie uruchamia¢ urzadzen uszkodzonych i zabezpieczy¢ je przed przypadkowym
uruchomieniem.

4. Oznaczy¢ uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

» Jesli uszkodzenia nie mozna usunag¢:
nalezy wylaczy¢ urzadzenie z obstugi i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
uruchomienia.

2.5 Bezpieczenstwo produktu

2.5.1 Nowoczesna technologia

Urzadzenie zostato skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
technicznej i opuscito zaktad producenta w stanie gwarantujgcym bezpieczng i niezawodng
eksploatacje. Spetnia ono obowigzujgce przepisy i Normy Europejskie.

2.5.2 Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych stosowanych
w strefach zagrozonych wybuchem

Uktad potaczenia indukcyjnego czujnika z przewodem pomiarowym wykonany w technologii
Memosens sklada sie z:

s Przyrzagdu Memocheck Sim CYPO3D (technologia Memosens)

® Przewodu pomiarowego CYK10

Technologia Memosens jest dopuszczona do aplikacji pomiarowych w atmosferach
wybuchowych zgodnie z:

s certyfikatem [ECEx: [ECEx BVS 12.0007

s certyfikatem ATEX: BVS 12 ATEX E 008 z pézniejszymi zmianami

ﬂ Deklaracja zgodnosci WE stanowi integralng czesé niniejszej Instrukeji obstugi.

Memocheck Sim CYPO3D jest zasilany przez trzy baterie alkaliczne o catkowitym napieciu
znamionowym 4,5 V.
» Stosowac wylgcznie nastepujace typy baterii!

6 Endress+Hauser



symulatora Memocheck Sim CYPO3D Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

Typ
Producent Energizer
Typ EN91
Oznaczenie LR6 (IEC)
Uznamionowe baterii 15V
Sktad chemiczny Cynk/dwutlenek manganu (Zn / Mn02)

» Nie otwiera¢ przyrzadu Memocheck Sim CYPO3D w strefach zagrozonych wybuchem.

» Przed uruchomieniem przyrzadu Memocheck Sim CYPO3D nalezy upewnic sie, ze komora
baterii jest doktadnie zamknieta na $rube.

» Maksymalna dopuszczalna dtugo$é¢ przewodu wynosi 100 m (330 ft).

» Nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania dotyczace instalacji elektrycznych w atmosferach
wybuchowych (PN-EN 60079-14).

» Przewodzaca powtoka ochronna na urzgdzeniu jest zgodna z koncepcjg
iskrobezpieczenistwa. NaleZy upewnic sie, ze w powloce ochronnej nie wystepuja
uszkodzenia o powierzchni powyzej 4 cm?,

Czujniki cyfrowe i symulatory z dopuszczeniem do stosowania w strefach zagrozonych
wybuchem, wykorzystujgce technologie Memosens sg oznaczone
czerwonopomarariczowym pierscieniem w gtowicy wtykowej.

IECEx

Podtaczajac iskrobezpieczny cyfrowy symulator Memocheck Sim CYPO3D do

iskrobezpiecznego wejscia czujnika przetwornika Liquiline M CM42 z dopuszczeniem IECEx

(IECEx TUR 11.0007X) lub iskrobezpiecznego wejscia czujnika Memosens z dopuszczeniem

IECEX, nalezy:

stosowac wytgcznie nastepujgce przewody pomiarowe z dopuszczeniem [ECEx:

= CYK10-G*** (IECEx BVS 11.0052X)

= lub przewdd pomiarowy Memosens z dopuszczeniem [ECEX, o identycznej konstrukcji,
technologii i funkcjonalnosci.

» Podtaczenie elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem potgczen elektrycznych.

» Maksymalne parametry wejscia Memosens przetwornika podano nizej. W szczegdlno$ci,
skuteczna indukcyjno$é i pojemno$¢é wewnetrzna iskrobezpiecznego wyjscia czujnika nie
powinny przekracza¢ nizej podanych wartosci:

1. Parametry iskrobezpieczne ! 2. Parametry iskrobezpieczne )

Up=5.1V Up=5.04V

I,=130 mA I, =80 mA

Py =166 mW (wyjscie o liniowej charakterystyce) Py =112 mW (wyjscie o trapezowej charakterystyce)
Ci=15pF Ci=14.1pF

L,=95pH L,=237.2 pH

1) Iskrobezpieczne parametry podiaczen elektrycznych

Endress+Hauser



Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa symulatora Memocheck Sim CYPO3D

ATEX

Podlaczajac iskrobezpieczny cyfrowy symulator czujnika Memocheck Sim CYPO3D do

iskrobezpiecznego wejscia czujnika przetwornika Liquiline M CM42 z dopuszczeniem ATEX

lub iskrobezpiecznego wejécia czujnika Memosens z dopuszczeniem ATEX, nalezy:

stosowa¢ wytgcznie nastepujace przewody pomiarowe z dopuszczeniem ATEX:

= CYK10-G*** (BVS 04 ATEX E 121 X z p6Zniejszymi zmianami)

= lub przewdd pomiarowy Memosens z dopuszczeniem ATEX, o identycznej konstrukcj,
technologii i funkcjonalnosci.

» Podtaczenie elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem potgczen elektrycznych.

» Maksymalne parametry wejscia Memosens przetwornika podano nizej. W szczegélnosci,
skuteczna indukcyjno$¢ i pojemno$¢é wewnetrzna iskrobezpiecznego wyjscia czujnika nie
powinny przekracza¢ nizej podanych wartosci:

1. Parametry iskrobezpieczne b 2. Parametry iskrobezpieczne el

Up=5.1V Up=5.04V

Ip=130mA I =80 mA

Py =166 mW (wyjscie o liniowej charakterystyce) Pg =112 mW (wyjscie o trapezowej charakterystyce)
C;=15pF Ci=14.1pF

L,=95pH L,=237.2 pH

1) Iskrobezpieczne parametry podigczen elektrycznych

Klasy temperaturowe

Symulator Zakres temperatur otoczenia T, Klasa temperaturowa

Memocheck Sim CYPQ3D-**+** -20..+50 °C (-4...122 °F) T4

Jezeli temperatury otoczenia podane powyzej nie zostang przekroczone, przy symulatorze nie
wystapig temperatury wkraczajgce poza zakres okreslony dla danej klasy temperaturowe;j.

CSA
» Nalezy zwrdci¢ uwage na dokumentacje i schematy instalacyjne ATEX do obszarow
zagrozonych wybuchem dla przetwornika.

253 Bezpieczenstwo systeméw IT

Gwarancja producenta jest udzielana wytgcznie wtedy, gdy urzadzenie jest zainstalowane i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi. Urzadzenie posiada mechanizmy zabezpieczajace
przed przypadkowg zmiang ustawien.

Uzytkownik powinien wdrozy¢ srodki bezpieczenstwa systeméw [T, zgodne z obowigzujgcymi
u niego standardami bezpieczenstwa, zapewniajgce dodatkowg ochrone urzadzenia i przesytu
danych do/z urzadzenia.

Endress+Hauser



symulatora Memocheck Sim CYPO3D Opis przyrzadu

3 Opis przyrzadu

3.1 Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy symulacji czujnika sktada sie z:

= Memocheck Sim CYPO3D

= przetwornika pomiarowego z technologiag Memosens n. p. Liquiline M CM42 lub Liquiline
CM44x

= przewodu CYK10 do transmisji danych ze ztgczem Memosens

A0025995
1 Uktad pomiarowy z symulatorem Memocheck Sim CYPO3D

1 Przetwornik Liquiline CM44x
2 CYKI10, przewéd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
3 Symulator Memocheck Sim CYPO3D

Endress+Hauser 9



Opis przyrzadu symulatora Memocheck Sim CYPO3D

3.2 Wartosci symulowane

Za pomocg symulatora Memocheck Sim CYPO3D mozna wykonywa¢ symulacje nastepujgcych
parametrow:
= Warto$ci symulowane
= Gléwne wartosci mierzone
= Surowe warto$ci mierzone
s Temperatura
s Parametr
= pH (el. szklana) (pH glass)
= pH (el. szklana) , czujnik SIL (pH glass SIL)
= pH ISFET (pH Isfet)
= Potencjat redoks (ORP)
= Czujniki pH/ redoks (pH + ORP)
= Przewodno$¢ kondukeyjna (Cond c)
= Przewodno$c¢ kondukeyjna, czujnik 4-elektrodowy (Cond c¢ 4-pol)
= Przewodno$¢ indukcyjna (Cond i)
= Tlen (pomiar amperometryczny) (Oxygen (amp.))
= Tlen (pomiar optyczny), Memosens (Oxygen (opt.Memo.))
= Tlen (pomiar optyczny), przewod staty (Oxy. (opt.fixed))
= Chlor (Chlorine (CCS142D))
= Wolny chlor (Free chlorine)
= Ditlenek chloru (Chlorine dioxide)
= Chlor catkowity (Total chlorine)
= Metno$¢ (Turbidity)
= Azotany (Nitrate)
= Absorbancja (SAC)
= Warto$ci symulowane gtéwnych wartosci mierzonych mozna wybieraé¢ w zakresie
okreslonym w specyfikacji danego czujnika
= Powtarzalna rampa z dowolnie ustawianym przyrostem
= Blad, np. pekniecie elektrody szklanej, alarm i ostrzezenie
= Wartosci kalibracyjne

Wiszystkie wartos$ci mozna dowolnie skonfigurowa¢, tak aby odpowiadaly rzeczywistemu
procesowi. Parametry wymienione wyzej sg wyswietlane na przetwornikach.

10 Endress+Hauser



symulatora Memocheck Sim CYPO3D Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

4 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiér dostawy

1. Sprawdzié, czy opakowanie nie jest uszkodzone.

“ Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach opakowania.
Zatrzymac opakowanie, dopoki wszelkie zwigzane z tym sprawy nie zostang
rozstrzygniete.

2. Sprawdzi¢, czy zawartos$¢ nie ulegta uszkodzeniu.

~ Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach zawartosci.

Zachowac uszkodzone towary do czasu rozwigzania problemu.
3. Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.

“ Poréwnac¢ dokumenty wysytkowe z zaméwieniem.

4. Zapakowac przyrzad w taki sposob, aby byt odpowiednio zabezpieczony przed
uderzeniami i wilgocig na czas przechowywania i transportu.

“ Najlepszg ochrone zapewnia oryginalne opakowanie.

Upewnic sie, ze warunki otoczenia sg zgodne z wymaganiami.

W razie watpliwosci, prosimy o kontakt z dostawcg lub lokalnym biurem sprzedazy Endress
+Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane sg nastepujace informacje o przyrzadzie:
= Dane producenta

= Kod zaméwieniowy

= Rozszerzony kod zaméwieniowy

= Numer seryjny

= Warunki otoczenia i procesu

= Wartosci wejSciowe i wyjsciowe

= [Informacje i ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

» Nalezy poréwnac dane na tabliczce znamionowej z zamoéwieniem.

4.2.2 Strona produktowa
www.endress.com/cyp03d

4.2.3 Interpretacja kodu zaméwieniowego przyrzadu

Kod zaméwieniowy oraz numer seryjny przyrzadu jest zlokalizowany w nastepujacych
miejscach:

= Na tabliczce znamionowej

s W dokumentach przewozowych

Endress+Hauser 11



Odbioér dostawy i identyfikacja produktu symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Dostep do szczegétowych informacji o przyrzadzie
1. Otworzy¢ stronge www.endress.com.
2. Wywotaé wyszukiwanie na stronie (szkto powiekszajace).
3. Whpisa¢ prawidtowy numer seryjny.
4. Znajdz.
-~ Struktura kodu zamoéwienia produktu pokazana jest w wyskakujgcym oknie.
5. Klikng¢ na obrazek produktu w wyskakujgcym oknie.

= Nowe okno (Device Viewer) otwiera sie. W tym oknie wyswietlane sg wszystkie
informacje dotyczace Twojego urzadzenia oraz dokumentacja tego produktu.

4.2.4 Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Zakres dostawy

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

= symulatora Memocheck Sim CYPO3D

= Instrukcja obstugi

= 1 Swiadectwo jakosci, zgodnie z zamoéwieniem

= Przewdd pomiarowy w wersji zgodnej z zamdéwieniem (opcja)

= Futerat do przechowywania CYPO3D i przewodu pomiarowego (opcja)
» Swiadectwo wzorcowania (opcja)

4.3 Certyfikaty i dopuszczenia

431 Znak C€

Wyrob spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z
wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testéw przyrzadu z
wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku C€.

4.3.2 Dopuszczenia Ex

symulatora Memocheck Sim CYPO3D
s ATEXII2GExialIC T4 Gb

s [ECEx Exia IIC T4 Gb

s CSAISNICL L, Div. 1&2, Grupa A-D

12 Endress+Hauser
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Podtgczenie elektryczne

5 Podlaczenie elektryczne

5.1 Podlaczenie w strefach zagrozonych wybuchem
o
@ £
= o
ﬁ ;
only with ATEX-
Approval
—
& g
= o
N
@ o
= not permitted =
—_— o
_ N

A0026198-PL
2 Praca w strefach zagrozonych wybuchem

5.2 Podlaczenie symulatora

Do podiaczenia elektrycznego czujnika do przetwornika stuzy przewédd pomiarowy CYK10.
GY GND

YE Com B Z-;\—D Q (€]
GN ComA % . I:]:l: @
WH -

BN +

3 Przewéd pomiarowy CYK10

<

A0024019
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Warianty obstugi

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

6 Warianty obstugi
6.1 Informacje ogélne
6.1.1 Wyswietlacz
1 Sciezka menu i/lub oznaczenie przyrzqdu
1\M / 2 2 Stan baterii
[Memocheck Sim [11] 3 = muleany Par(.lmetr
oH Glas 4 Funl;qe przyczsiow progmmowainycz, np. en[m3
' 5 Funkcje przyciskéw programowalnych, np. i
6‘/']“ value: 10.80 pl'l\3 6 Symulowana wartos¢ gtownej wartosci mierzonej
28.00 °C

4

A0026099-PL

4 Wyswietlacz (np. tryb symulacji)

6.1.2 Funkcje przyciskow
E Przycisk ENTER
= Wigcza przyrzad (wcisnaé przycisk na co najmniej 3 s)
= Podczas symulacji otwiera menu
= Zapisuje (zatwierdza) wprowadzone dane
= Wybiera opcje menu
= Wylacza przyrzad (wcisnaé przycisk na co najmniej 3 s)
=) lub Przyciski MINUS lub PLUS
W trybie konfiguracji przyciski MINUS i PLUS maja nastepujace
funkcje:
= Programowanie parametréw i wartosci liczbowych
= Nawigacja po menu
W trybie symulacji przyciski MINUS i PLUS maja nastepujace funkcje:
Przewijanie gtéwnych wartosci symulowanych, przy czym kazda z nich
jest zmieniana o warto$¢ delta
Hi Funkcja Escape
Wecisna¢ jednoczesnie przyciski MINUS i PLUS
= Wecisniecie na krétki czas: powoduje przejscie do wyzszego poziomu
menu.
= Weisniecie na dtuzszy czas: powoduje bezposrednie przejscie do
trybu symulacji.

14
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Warianty obstugi

i Reset

Wecisng¢ jednoczesnie przyciski MINUS i ENTER na dtuzszy czas
Zapisane ustawienia pozostang niezmienione.

i Ustawienia fabryczne

Wecisna¢ jednoczesnie przyciski PLUS i ENTER na dtuzszy czas
s Przywrocenie ustawien fabrycznych.

= Wszystkie zapisane ustawienia sg usuwane.

Endress+Hauser 15



Warianty obstugi

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

6.2 Struktura i funkcje menu obstugi
6.2.1 Struktura menu
If)an uage
i
spay [llumination
Setup Contrast
Simulation
Parameter
Memosens
pH glass
—— pHglass SIL
— pH Isfet
—— pH+ ORP
—— ORP
—— Condc
I Cond c 4-pol
—— Oxygen (amp.)
—— Oxygen (opt.Memo.)
— Chlorine (CCS142D)
— Free chlorine
—— Chlorine dioxide
Total chlorine
Fixed cable
Cond i
— Oxy. (opt.fixed)
Turbidity
— Nitrate
Sim. main value SaC
Test values
Save setup
Load setup
Advanced
Date
—— Time
Advanc. function Switch off auto.
Calibration value
——— Error simulation
——— Ramp (continuous)
—— Ramp (gradual)
L Sensor state
Sensor operation
Ogeratmg time *
- arge
Cap operation
Operating time *
No. of cap cal
) ) Zero point *
Diagnostics Slope *
Diagnostic list
Order code
— Serial number
— Software
—— Hardware
11§eset )
Switch off actory settings

*

16

tylko po wybraniu opcji Free chlorine, Chlorine dioxide, Total chlorine
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Warianty obstugi

6.2.2 Koncepcja obstugi

Przyklad zmiany wartosci w menu: ustawienie wartosci poczatkowej rampy
W edytorze wyswietlana jest warto$¢ maksymalna i minimalna. Warto$¢ ustawiana musi
miescic sie w tych granicach.
1. Za pomoca klawiszy strzatek wybraé cyfre wartosci, ktéra ma by¢ zmieniona.
2. Aby zmieni¢ warto$¢, nacisnaé przycisk [E].
= Wybrana cyfra miga

..[Startin...

-flo.0 °c

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

3. Nacisng¢ przycisk ) lub 5, aby zmniejszy¢ lub zmniejszy¢ wartosé.
4. Zatwierdzi¢ wybor za pomocg E).
- W tym czasie funkcja "Escape" (jednoczesne nacisniecie przycisku () i () jest
wylgczona, aby zapobiec wprowadzeniu btednych wartosci.

-[10.00°C

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

5. Przyciskiem strzatki wybrac znacznik wyboru i nacisnaé przycisk [E.
- Edytowana wartosc jest zatwierdzona.

..[Startin...

-10.00°C

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

Endress+Hauser 17



Uruchomienie symulatora Memocheck Sim CYPO3D

7 Uruchomienie
7.1 Wilaczenie przyrzagdu pomiarowego

Wiaczy¢ przyrzad
» Nacisnacé i przytrzymac przycisk [E) przez co najmniej 3 s.
-~ Zaladowane zostang ostatnio zapisane ustawienia.

Wrylaczy¢ przyrzad
» Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk [E) przez co najmniej 3 s.

7.2 Wybdr jezyka obstugi

Wybér jezyka

Dostepne jezyki (ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)
= Deutch [niemiecki]

= English [angielski]

= Francais [francuski]

= Espafiol [hiszpanski]

= [taliano [wtoski]

1. Nacisna¢ przycisk, aby otworzy¢ MENU .

2. Language Wybrac¢ (za pomocg przycisku [E]).

3. Wybrac jezyk, np.English.

4. Zatwierdzi¢ wybor, odpowiedzie¢ na monit, ktory pojawi sie po nacisnieciu przycisku (E).
L~ (Odtad menu bedzie wyswietlane w wybranym jezyku.

Nacisniecie przycisku #i Hspowoduje powrdt do menu gtéwnego.

7.3 Szybka konfiguracja

Wybér parametru i programowanie wartos$ci symulowanych

1. Zapomocg Setup/Simulation wybra¢ zagdany parametr, np. ORP (dostepne parametry
> 10).

L~ Zatwierdzi¢ wybor za pomocg (E].

2. Zapomocg Setup/Simulation/Test values wprowadzi¢ warto$ci symulowane
(> 21).

3. Nacisngc jednoczesnie przycisk # i .
-~ Nastepuje uruchomienie trybu symulacji.
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Uruchomienie

Za pomocg wybranych ustawien jest wykonywana symulacja wybranego parametru.

Po podtaczeniu symulatora Memocheck Sim CYPO3D do przetwornika Memosens na
pasku stanu symulatora wyswietla sie symbol Memosens __§__. Oznacza to aktywng
komunikacje symulatora z przetwornikiem. Symbol symulacji wyswietlany na
wyswietlaczu przetwornika wskazuje, Ze przetwornik pracuje w trybie symulacji

(> Instrukcja obstugi przetwornika).

Endress+Hauser 19



Obstuga

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8 Obstuga

8.1 Konfiguracja przyrzadu

8.1.1 Ustawienia wyswietlacza

Mozliwe ustawienia
s [llumination
= Contrast

Sciezka menu: MENU/Display

» Zmieni¢ ustawienia pod$wietlenia lub kontrastu dla wyswietlacza za pomocg przycisku

lub 3.

-~ Zatwierdzi¢ wprowadzone ustawienie za pomocg przycisku [E.

8.1.2 Ustawienia ogélne

Sciezka menu: MENU/Setup/Advanced

Funkcja Opcje konfiguracji Uwagi
(ustawienia fabryczne
wyréznione pogrubiong
czcionka)
Date
Year 09..99 » Ustawienie biezacej daty.
10
Month 01..12
03
Day 01..31
28
Time
Hour 00...23 » Ustawienie biezacego czasu.
06
Minute 00...59
30
Second 00...59
21
Switch off auto. 5...100 min » Konfiguracja funkcji automatycznego
20 min wylaczenia.
L= Jedli symulator jest podtaczony do
przetwornika, funkcja ta jest nieaktywna.
Wtedy symulator nie wytgcza sie
automatycznie.
20 Endress+Hauser



symulatora Memocheck Sim CYPO3D Obstuga

8.1.3 Wybér parametréow
W ustawieniach mozna wybra¢, ktore parametry majg by¢ symulowane.

1. Sciezka menu: MENU/Setup/Simulation/Parameter.
- Wysdwietlane sg aktualnie ustawione parametry.

2. Wybraé nowy parametr: Parameter/Memosens lub Fixed cable. Wybrac¢ zadany
parametr.

“ Po zmianie parametru wyswietlany jest nastepujgcy monit:

)y

Settings will be
lost. Do you

want to save?

ESC = anuluj

X = bezposrednia zmiana parametru, poprzednie ustawienia biezgcego parametru
zostajg usuniete

v/ = zapis ustawien, nastepnie pojawi sie monit o okreslenie lokalizacji, w ktérej
ustawienia majg by¢ zapisane. Wybra¢ wolng lokalizacje, aby nie zastgpic¢ wczes$niej
zapisanych ustawien.

3. Wybrac zagdang opcje.

Za pomoca MENU/Setup/Save setup pod nazwg danego parametru mozna zapisac
maksymalnie 10 ustawien. W razie koniecznosci uzycia zapisanej konfiguracji wybrac jg
w menu "Setup/Load setup" [Ustawienia/Zataduj ustawienia].

8.1.4 Wybodr zmiennej symulowanej oraz symulowanych wartosci

Konfiguracja obejmuje wybrany parametr, zmienng symulowang i symulowane wartosci.
Gtéwna warto$¢ symulacji mozna zmienié w trybie symulacji, wykorzystujgc definiowane przez
uzytkownika warto$ci delta. Wartos¢ delta jest przyrostem, o ktéry zmienia sie wartos¢
symulowana po naci$nieciu przycisku & i (.

Wartosci symulowane to wszystkie inne wartosci mierzone (w tym surowe warto$ci mierzone)
konfiguracji testowej. Wartosci symulowane sg ustawiane na statg warto$¢, ktorej nie mozna
modyfikowa¢ w trybie symulacji.

1. MENU/Setup/Simulation/Parameter/Memosens lub .../Fixed cable: Wybra¢
parametr, np. pH glass.

2. MENU/Setup/Simulation/Sim. main value: Wybrac¢ symulowang warto$¢ mierzona,
np. pH value.

“ Monit z pytaniem, czy nalezy zmieni¢ warto$¢ delta (v/), czy jej nie zmienia¢ (X).
3. Wybra¢v.

-~ Wyswietlana jest aktualna warto$¢ delta, np. 00.10 pH.
4. Zmieni¢ biezacg warto$¢, np. na 00.50 pH.
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Obstuga symulatora Memocheck Sim CYPO3D

5. Zatwierdzi¢ zmieniong warto$¢ (za pomocg [+ wybra¢ v/ znajdujacy sie obok wartosci, a
nastepnie nacisng¢ przycisk [E).

6. MENU/Setup/Simulation/Test values: ustawi¢ inne wartosci mierzone, ktére bedg
wskazywane na wyswietlaczu (tylko Temperature) lub na przetworniku jako warto$¢
stata.

7. Ustawi¢ zadane wskazanie, np. 25.00 °C.
L~ Zmiana ustawionej teraz wartosci symulowanej w trybie symulacji jest niemozliwa.

8. Po dluzszym naci$nieciu przycisku & i () nastepuje bezposredni powrot do trybu
symulacji.

Opcja Sim. main value jest wyswietlana jako pierwsza warto$¢ w trybie symulacji. Aby
zmieni¢ ustawiong wartos$¢ delta, mozna nacisng¢ przycisk & lub . Jako druga wartosé
wyswietlana jest temperatura. Nacisniecie przycisku & i & nie powoduje zmiany tej wartosci.
Inne wartosci symulowane, ktoére nie sg wyswietlane na wyswietlaczu symulatora Memocheck,
moga by¢ odczytywane wytgcznie na przetworniku lub wysytane na wyjscia przetwornika.

Parametr Chlorine

Aby zapewni¢ wskazywanie identycznych stezen chloru przez symulator i przetwornik,
warto$¢ pH uzywana do celow obliczeniowych musi by¢ taka sama dla przetwornika i
symulatora.

ﬂ Parametr Oxygen (amp.) lub Oxygen (opt.Memo.)
Aby zapewnié¢ wskazywanie identycznych stezen tlenu przez symulator i przetwornik,
nastepujgce wartosci uzywane do celéw obliczeniowych muszg by¢ takie same dla
przetwornika i symulatora: Salinity i Process pressure/Altitude.
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D Obstuga
Gtowne wartosci symulowane Memosens (ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong
czcionkg)
pH glass pH glass SIL pH Isfet pH + ORP
= pHvalue = pHvalue = pHvalue = pHvalue
= Temperature = Temperature = Temperature = ORP potential
= Raw value = Raw value = Raw value = rHvalue
= Raw value temp. = Raw value temp. = Raw value temp. = Temperature
= SCS resistance = SCS resistance
ORP Cond ¢ Cond c 4-pol Oxygen (amp.)
= ORP potential = Conductivity = Conductivity = Conc. liquid
= ORP [%] = Temperature = Temperature = Current
= Temperature = Resistance = Resistance = Saturation
= Raw value = Raw value temp. = Raw value temp. = Partial pressure
= Raw value temp. = Phase = Conc. gas.
= Temperature
= Salinity
= Process pressure
= Altitude
= Raw value current
= Raw value temp.
Oxygen (opt.Memo.) Chlorine (CCS142D) Free chlorine Chlorine dioxide
= Partial pressure = Chlor. concentr. = Chlor. concentr. = Chlor. concentr.
= Saturation s Current s Current s Current
= Conc. liquid = Temperature = Temperature = Temperature
= Conc. gas. = pHvalue = pHvalue = Raw value current
= Temperature = Raw value current = Raw value current = Raw value temp.
= Salinity = Raw value temp. = Raw value temp.
= Process pressure
= Altitude
= Raw value temp.
Total chlorine
= Chlor. concentr.
= Current
= Temperature
= Raw value current
= Raw value temp.
Gtowne wartosci symulowane Fixed cable (ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong
czcionkgq)
Cond i Oxy. (opt.fixed) Turbidity Nitrate SAC
= Conductivity = Partial pressure = Temperature = Content NO3 = TOC
= Temperature = Saturation = TUvalue [FNU] | = Content NO3-N = CSB
= Resistance = Conc. liquid = TU value [g/]] = Temperature = Temperature
= Raw value temp. = Temperature = Rawvalue temp. | ® Rawvaluetemp. | = SACvalue
= Salinity = Raw value temp.
= Raw value temp.
= Slope

Endress+Hauser
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Obstuga symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8.2 Funkcje rozszerzone

W menuAdvanc. function mozna wprowadzi¢ nastepujgce wartosci. Wartosci te zawsze
odnosza sie do ostatnich parametréw wybranych w menu Simulation .

= Calibration value

= Error simulation

= Ramp (continuous)

= Ramp (gradual)

8.2.1 Calibration value

Warto$¢ kalibracyjna symulowanego czujnika jest wartoscig, do ktérej odnosi sie symulowana
regulacja czujnika.

Jesli zmieniona zostanie warto$¢ kalibracyjna, nastapi krétka przerwa w komunikacji
pomiedzy przyrzgdem Memocheck Sim CYPO3D i przetwornikiem, ktéra umozliwi
przetwornikowi uwzglednienie ustawien kalibracji.

ﬂ Niekorzystna konfiguracja moze spowodowac, Ze mierzone wartosci bedg wykraczac
poza okreslony zakres pomiarowy. MozZe to powodowac¢ wystgpienie stanéw awaryjnych
w przetworniku. Szczegétowe informacje na temat kalibracji mozna znalez¢ w Instrukeji
Obstugi przetwornika.

8.2.2 Error simulation
Przestana zostanie lista mozliwych btedéw, ktére mozna ze soba taczyé.

Kategorie btedéw zgodnie z NAMUR (F, M, C, S) powodujg nastepujgce reakcje:

= Bledy zgtaszane przez przetwornik jako kategoria ,F” sg sygnalizowane przez migajacy
wyswietlacz.

= Bledy innych kategorii sg wyswietlane na liScie diagnostycznej przetwornika.

8.2.3 Rampy

Ramp (continuous): Definiowana jest warto$¢ poczatkowa i koncowa, a takze czas trwania
rampy (Starting value, Stop value, Duration).

Ramp (gradual): Zamiast czasu catkowitego definiowana jest liczba i czas trwania przyrostow
(Number of steps, Time per step).

Ramp (continuous) Ramp (gradual)
Rampa wzrasta w sposob ciagly bez skokdw. Rampa wzrasta w sposéb schodkowy.
Value Value
Max. oy
Max. -
Min. win, L L L
t t

A0017397-PL A0017398-PL
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Obstuga

= Rampa powtarzana jest automatycznie do momentu zatrzymania jej przez uzytkownika.

= Rampa jest prostg funkcjg liniowg y = mx + n. Liniowy element ,n” odpowiada zwykle

punktowi zerowemu. Wspétczynnik ,m” jest nachyleniem linii.
= Jesli ustawiona wartos¢ poczatkowa jest wyzsza niz wartos¢ koricowa, nachylenie rampy jest

ujemne.

y y

n,,,

.
" 291 . ek
_yey = 5oxi

m==7x1
yl y2
n
x1 X2 X x1 X2

5  Funkcja liniowa

n  Punkt zerowy
m  Nachylenie
yl Wartosé poczgtkowa
y2  Wartos¢ koricowa
x  Czas
x2-x1 = czas trwania

A0017356

6 Nachylenie ujemne

n  Punkt zerowy
m  Nachylenie
yl Wartosé poczgtkowa
y2  Wartos¢ koricowa
x  Czas
x2-x1 = czas trwania

8.2.4 Funkcje rozszerzone: pH glass i pH glass SIL

A0017359

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C

pH comp. isoth. 0.0..12.0 pH
7.0 pH

mV comp. isoth. -300.0 ... 300.0 mV
0.0 mV

Slope 0.01...65.0 mV/pH
59.16 mV/pH

Zero point 0.0...12.0 pH
7.0 pH

Endress+Hauser
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Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation

Glass SCS failure

Temp. sens. defect
Glass SCS warning

1. Nalezy wybra¢ numer btedu ().
L= Przetwornik pomiarowy wyswietla
btad.

2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

pH value -2.0...16.0 -2.0...16.0 10..6000s |1..200 0.5..600s
pH pH 60s 10 1s
-2.0 pH 16.0 pH

Temperature -40.0 ... 150.0 | -40.0...150.0 | 10...6000s | 1..200 0.5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Raw value -750.0 ... -750.0 ... 10..6000s |1..200 0.5..600s
750.0 mV 750.0 mV 60s 10 1s
-750.0 mV 750.0 mV

Raw value temp. -40.0...150.0 | -40.0...150.0 | 10...6000s | 1...200 0.5..600s
°C °C 60s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

SCS resistance 0.001 MQ ... |0.001MQ.. |10..6000s 1..200 0.5..600s
1.0TQ 1.0TQ 60s 10 1s
0.001 MQ 1.0 TQ

26
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Obstuga

8.2.5

Funkcje rozszerzone: pH Isfet

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiona czcionka)
Calibration value
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0 °C
Slope 0.01...65.0 mV/pH
59.16 mV/pH
pH comp. isoth. 0.0...12.0 pH
7.0 pH
mV comp. isoth. -300.0 ... 300.0 mV
0.0 mV
Asymmetry -300.0 ... 300.0 mV
0.0 mV
Error simulation Leak. curr. alarm 1. Nalezy wybrac¢ numer btedu (E).
Leak. curr. warn = Przetwornik pomiarowy wyswietla
Temp. sens. defect blad.
Sensor supply
2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps
pH value -2.0..16.0 -2.0..16.0 10..6000s |1..200 0.5..600s
pH pH 60s 10 1s
-2.0pH 16.0 pH
Temperature -40.0 ... 150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10... 6000 s 1..200 0.5...600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
Raw value -750.0 ... -750.0 ... 10..6000s |1..200 0.5..600s
750.0 mV 750.0 mV 60 s 10 1s
-750.0 mV 750.0 mV
Raw value temp. -40.0 ... 150.0 | -40.0...150.0 | 10...6000s | 1...200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Endress+Hauser
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8.2.6 Funkcje rozszerzone: pH + ORP

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

pH value -200.0 mV
pH comp. isoth. 0.0...12.0 pH
7.0 pH
mV comp. isoth. -300.0 ... 300.0 mV
0.0 mV
Slope 0.01...65.0 mV/pH
56.12 mV/pH
Zero point 0.0..12.0 pH
7.0 pH
ORP potential
Cal. point 1 [mV] -2.0...2.0V
-200.0 mV
Cal. point 2 [mV] -2.0..2.0V
200.0 mV
Cal. point 1 [%] 0.0...100.0 %
10.0 %
Cal. point 2 [%] 0.0...100.0 %
30.0 %
ORP % slope -30.0 ... 30.0 mV/%
20.0 mV/%
ORP % zero point -1.0...1.0V
-400.0 mV
rH value 0.0 ...100.0 %
10.0 %
rH offset -300.0 ... 300.0 tH
0.0 rH
Temperature 0.0 ...100.0 %
30.0 %
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C

28
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Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)
Error simulation Glass SCS failure 1.  Nalezy wybra¢ numer btedu ().
Ref. SCS failure = Przetwornik pomiarowy
Temp. sens. defect wyswietla blad.
Glass SCS warning
Ref. SCS warning 2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
Counter spillover akceptacji (B).
Meas. value inval.
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step
pH value
pH value -2.0..16.0 -2.0..16.0 10...6000 s 1..200 0.5...600s
pH pH 60s 10 1s
-2.00 pH 16.0 pH
Raw v. C1-C2 (pH) -750.0 ... -750.0 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
750.0 mV 750.0 mV 60s 10 1s
-750.0 mV 750.0 mV
SCS resistance 0.001 MQ... |0.001 MQ... |10..6000s 1..200 0.5..600s
1.000 TQ 1.000 TQ 60 s 10 1s
0.001 MQ 1.000 TQ
Refer. SCS resist. 0.01 ... -2.0..16.0 10...6000 s 1..200 0.5...600s
60.0 kQ pH 60 s 10 1s
0.01 kQ 16.0 pH
ORP potential
ORP potential -2.0..2.0V |-2.0..2.0V |10..6000s 1..200 0.5..600s
-2.0V 2.0V 60 s 10 1s
ORP [%] 0.0... 0.0... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
100.0 % 100.0 % 60 s 10 1s
0.0 % 100.0 %
Raw val. -C2 (ORP) -2.0..2.0V |-2.0..2.0V |10..6000s 1..200 0.5..600s
-2.0V 2.0V 60 s 10 1s
Raw value C1 -3.0..3.0V |-3.0..3.0V |10..6000s 1..200 0.5..600s
-3.0V 3.0V 60 s 10 1s
rH value
rH value -40.0 ... -40.0 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
50.0 tH 50.0 rtH 60 s 10 1s
-40.0 rH 50.0 rH
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Sciezka menu: MENU/Advanc. function
Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiona czcionka)
Temperature
Temperature -40.0 ... -40.0 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
150.0 °C 150.0 °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0 °C
Raw value temp. -40.0 ... -40.0 ... 10...6000 s 1...200 0.5...600s
150.0 °C 150.0 °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
8.2.7 Funkcje rozszerzone: ORP

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)
Calibration value
Cal. point 1 [mV] -2.0...2.0V
-200.0 mV
Cal. point 2 [mV] -2.0..2.0V
200.0 mV
Cal. point 1 [%] 0.0...100.0 %
10.0 %
Cal. point 2 [%] 0.0...100.0 %
30.0 %
ORP mV offset -1.0...1.0V
0.0 mV
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C
ORP % slope -30.0 ... 30.0 mV/%
16.47 mV/%
ORP % zero point -1.0...1.0V
-833.3 mV
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Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation Temp. sens. defect 1.  Nalezy wybra¢ numer btedu ().
Sensor supply L= Przetwornik pomiarowy wyswietla

btad.
2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

ORP potential -2.0..2.0V |-2.0..2.0V |10..6000s 1..200 0.5..600s
-2.0V 2.0V 60 s 10 1s

ORP [%] 0.0...100.0% | 0.0...100.0 % | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
0.0 % 100.0 % 60 s 10 1s

Temperature -40.0 ... 150.0 | -40.0... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Raw value -2.0..2.0V |-2.0..2.0V |10..6000s 1..200 0.5..600s
-2.0V 2.0V 60 s 10 1s

Raw value temp. -40.0 ... 150.0 | -40.0... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
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Obstuga symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8.2.8 Funkcje rozszerzone: Cond c, Cond c 4-pol i Cond i

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value Przewodnos$¢ | Przewodno$é
kondukcyjna | indukcyjna

Cell constant 0.001 E-03 ... | 0.001E-03 ...
10.0 cm® 10.0 cm®
10E-03cm™ |2.9cm™

Reference value 0.001 mS/ 0.001 mS/
cm ... 1.0 cm ... 1.0
S/cm S/cm
0.005 mS/cm | 100.0 mS/cm

Reference temp. 0.0...60.0 °C | 0.0...60.0 °C
25.58°C 25.0°C

Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0 °C

Temp. gradient -3.0...3.0
1.0
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Obstuga

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation

Cond c

= Polarizat. warn.
= No Cond. display
= Temp. sens. defect

= Sensor supply

Cond c 4-pol

Polarizat. warn.
Cond. val. invalid

Broken connector
Meas. value inval.

L
Ll
= Temp. sens. defect
Ll
L
Ll

Resist. maximum

Cond i

Cond. sens. defect
Cond. val. invalid

Temp. value inval.
Ind. curr. too high

L]
L ]
s Temp. sens. defect
L ]
L]
L ]

Ind. curr. too low

1.  Nalezy wybra¢ numer btedu (E).
= Przetwornik pomiarowy wyswietla
btad.

2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Conductivity 0.001 ps/ 0.001 pSs/ 10...6000 s 1..200 0.5..600s
am .. am .. 60s 10 1s
2000 S/cm 2000 S/cm
0.001 pS/cm | 2000 S/cm

Temperature -40.0 ... 150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1...200 0.5...600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Resistance 0.001 mQ ... 0.001 mQ ... 10...6000 s 1..200 0.5...600s
1.0 GQ 1.0 GQ 60 s 10 1s
0.001 mQ 1.0 GQ

Raw value temp. -40.0 ... 150.0 | -40.0... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8.2.9 Funkgcje rozszerzone: Oxygen (amp.)

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Slope 0.1 pA/hPa ... 5.0 nA/hPa
313.5 pA/hPa
Zero point -3.2nA..3.2nA
0.0 pA
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C
Temp. gradient -3.0..3.0
1.0

Temp. coeff. 1

20.00 E-03 ... 40.00 E-03
30.79 E-03

Temp. coeff. 2

100.0 E-06 ... 500.0 E-06
447.6 E-06

Temp. coeff. 3

500.0 E-09 ... 5.000 E-06
4.224 E-06

Temp. coeff. 4

1.000 E-09 ... 70.00 E-09
66.75 E-09
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Obstuga

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation Leak. curr. alarm 1.  Nalezy wybra¢ numer btedu ().
Leak. curr. warn = Przetwornik pomiarowy wyswietla
Temp. sens. defect blad.
Sensor supply

2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Conc. liquid -0.02...120.0 | -0.02 ... 120.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0.02 mg/1 120.0 mg/1

Current 0.0 pA ... 0.0 pA ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
640.0 nA 640.0 nA 60 s 10 1s
0.0 nA 640.0 nA

Saturation -0.02 .. -0.02 .. 10...6000 s 1..200 0.5..600s
1000 % sat 1000 % sat 60s 10 1s
-0.02 % sat 1000 % sat

Partial pressure 0.0 ... 440.0 0.0 ...440.0 10...6000 s 1..200 0.5...600s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Conc. gas. 0.0...100.0% | 0.0...100.0 % | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
0.0 % 100.0 % 60 s 10 1s

Temperature -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1...200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0 °C

Salinity 0.0...40.0 0.0...40.0 10...6000 s 1..200 0.5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0.0 g/kg 40.0 g/kg

Process pressure 500...9999 500...9999 10...6000 s 1..200 0.5...600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300...4000 m | -300...4000 m | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
-300 m 4000 m 60 s 10 1s

Raw value current 0.0 pA ... 0.0 pA ... 10...6000 s 1..200 0.5...600s
640.0 nA 640.0 nA 60 s 10 1s
0.0 pA 640.0 nA

Raw value temp. -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0 °C
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8.2.10  Funkgcje rozszerzone: Oxygen (opt.Memo.)

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C

Temp. gradient -3.0..3.0
1.0

Cal. Quality 0.0...100.0 %
100.0 %
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Obstuga

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation

Measurement stop
No ref. cal. P1

No ref. cal. P2

No amplitude

Tau too low

Tau too high
Wave form

Temp. sens. defect
Temp. out of spec.
Electronics temp.
Electronic-error

1.  Nalezy wybra¢ numer btedu ().

L= Przetwornik pomiarowy wyswietla
btad.

2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak

akceptacji ().

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0.0 ... 440.0 0.0 ...440.0 10...6000 s 1..200 0.5...600s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Saturation -0.02 ... -0.02 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
1000 % sat 1000 % sat 60 s 10 1s
-0.02 % sat 1000 % sat

Conc. liquid -0.02...120.0 | -0.02 ... 120.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0.02 mg/1 120.0 mg/1

Conc. gas. 0.0...100.0% | 0.0 ... 100.0 % | 10...6000 s 1...200 0.5..600s
0.0 % 100.0 % 60 s 10 1s

Temperature -40.0..60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1...200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0 °C

Salinity 0.0...40.0 0.0...40.0 10...6000 s 1..200 0.5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0.0 g/kg 40.0 g/kg

Process pressure 500...9999 500...9999 10...6000 s 1..200 0.5..600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300...4000 m | -300...4000 m | 10...6000 s 1...200 0.5..600s
-300 m 4000 m 60s 10 1s

Raw value temp. -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0 °C
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

8.2.11 Funkgcje rozszerzone: Oxy. (opt.fixed)

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Slope 0...200 %
100%

Tau -5.0...105.0 ps
20.0 ps

Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C

Temp. gradient -3.0..3.0
1.0

Error simulation Tau too low Nalezy wybra¢ numer btedu (E).

Tau too high Przetwornik pomiarowy wyswietla
No signal dropout
No amplitude

Temp. too low
Temp. too high
LED voltage

No LED current
Dynamic error

Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
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Obstuga

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0.0 ... 440.0 0.0 ... 440.0 10...6000 s 1..200 0.5...600s
hPa hPa 60s 10 1s
0.0 hPa 440.0 hPa

Saturation -0.02 ... -0.02 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
1000 % sat 1000 % sat 60 s 10 1s
-0.02 % sat 1000 % sat

Conc. liquid -0.02...120.0 | -0.02 ... 120.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-0.02 mg/1 120.0 mg/1

Temperature -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0°C

Salinity 0.0...40.0 0.0...40.0 10...6000 s 1..200 0.5..600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0.0 g/kg 40.0 g/kg

Raw value temp. -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0 °C

Slope 0.0...200.0% | 0.0...200.0 % | 10...6000 s 1...200 0.5..600s
0.0 % 200.0 % 60 s 10 1s

8.2.12  Funkgcje rozszerzone: Chlorine (CCS142D)

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiona czcionka)
Calibration value
Slope -320.0...-0.01nA/g/1
-25.0nA/g/1
Zero point -3.200 ... 3.200 nA
0.0 pA
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C
Temp. gradient -3.000 ... 3.000
1.000
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation Temp. sens. defect 1. Nalezy wybra¢ numer btedu ().

Sensor supply = Przetwornik pomiarowy wyswietla
btad.
2.  Skasowac btad: ponownie usung¢ znak
akeeptacji (E).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Chlor. concentr. 0.00...200.0 |0.00...200.0 | 10..6000s 1..200 0.5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
0.00 mg/1 200.0 mg/1

Current -3.620 ... -3.620 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
0.020 pA 0.020 pA 60 s 10 1s
-3.620 pA 0.020 pA

Temperature -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0°C

pH value -2.0..16.0 -2.0..16.0 10...6000 s 1..200 0.5..600s
pH pH 60s 10 1s
-2.0 pH 16.0 pH

Raw value current -3.620 ... -3.620 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
0.020 pA 0.020 pA 60s 10 1s
-3.620 pA 0.020 pA

Raw value temp. -40.0...60.0 |-40.0..60.0 |10..6000s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 60.0°C
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8.2.13  Funkgcje rozszerzone: Free chlorine, Chlorine dioxide i Total chlorine

Sciezka menu: MENU/Advanc. function
Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)
Calibration value
Slope 0.01 nA/mg/1... 1.0 pA/mg/1
14.00 nA/mg/1
Zero point -15.0nA ... 15.0 nA
0.0 pA
Temp. offset -10.0...10.0 °C
0.0°C
Temp. gradient 0.500...1.500
1.000
Error simulation Leak. curr. alarm 1. Nalezy wybra¢ numer btedu (E).
Leak. curr. warn = Przetwornik pomiarowy
Temp. sens. defect wyswietla blad.
Sensor supply
2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak
akceptacji ().
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step
Chlor. concentr. -1.0...201.0 |-1.0..201.0 | 10...6000s 1..200 0.5..600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-1.0 mg/1 201.0 mg/1
Current -0.020... -0.020 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
3.620 pA 3.620 pA 60 s 10 1s
-0.020 nA 3.620 pA
Temperature -40.0 ... -40.0 ... 10...6000 s 1...200 0.5..600s
150.0 °C 150.0 °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
pH value -2.0..16.0 |-2.0..16.0 10...6000 s 1..200 0.5..600s
wylqcznie Free chlorine) ( pH pH 60 s 10 1s
-2.0 pH 16.0 pH
Raw value current -0.020 ... -0.020 ... 10...6000 s 1..200 0.5...600s
3.620 pA 3.620 pA 60 s 10 1s
-0.020 nA 3.620 pA
Raw value temp. -40.0 ... -40.0 ... 10...6000 s 1...200 0.5..600s
150.0 °C 150.0 °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
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Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiona czcionka)

Sensor state

Jesli czas pracy czujnika i nasadki czujnika ulegnie zmianie, to w nagtéwku
pojawi sie wykrzyknik, zniknie on po odczytaniu czasu pracy czujnika i nasadki
przez przetwornik pomiarowy.

Sensor operation

Operating time

0.00...90.00 EO3 h
8760 h

Charge

0.00...20.00 As
4.22 As

Cap operation

Operating time

0.00...90.00 EO3 h

8760 h
No. of cap cal.
Zero point 1..9999
1
Slope 1..9999
1

8.2.14  Funkcje rozszerzone: Turbidity

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Temp. offset

-10.0..10.0°C
0.0°C
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symulatora Memocheck Sim CYPO3D

Obstuga

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Error simulation

LED error
Turbidit. too high
Electronics test
Sensor polluted
Meas. val. uncert.
No cal. data
Temperature err.
Meas. value inval.
Measurement stop

1.  Nalezy wybra¢ numer btedu ().

Le

Przetwornik pomiarowy wyswietla

blad.

2.  Skasowac btad: ponownie usuna¢ znak

akceptacji ().

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Temperature -40.0...150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1...200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

TU value [FNU] 0.0... 0.0... 10...6000 s 1...200 0.5..600s
10000.0 FNU | 10000.0FNU |60s 10 1s
0.0 FNU 10000.0 FNU

TU value [g/1] 0.001...1000 | 0.001...1000 | 10..6000 s 1..200 0.5..600s
g/l g/l 60s 10 1s
0.001 g/1 1000 g/1

Raw value temp. -40.0...150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1...200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
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8.2.15

Funkcje rozszerzone: Nitrate

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja

Opcje konfiguracji

(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiong czcionka)

Calibration value

Temp. offset -10.0...10.0 °C

0.0°C

Error simulation Flash lamp defect 1. Nalezy wybra¢ numer btedu ([E).
Turbidit. too high - Przetwornik pomiarowy wyswietla
Electronics test btad

ad.

Filter change
Meas. val. uncert. 2.  Skasowac btgd: ponownie usuna¢ znak
No cal. data akceptacji (E).
Temperature err.
Measurement stop
Meas. value inval.

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Content NO3 0.001 mg/1... | 0.001 mg/1... | 10..6000s 1..200 0.5...600s
550 mg/1 550 mg/1 60s 10 1s
0.001 mg/1 550 mg/1

Content NO3-N 0.0 pg/l1 ... 0.0 pg/l1 ... 10...6000 s 1..200 0.5..600s
500.0 mg/1 500.0 mg/1 60s 10 1s
0.0 pg/1 500.0 mg/1

Temperature -40.0 ... 150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5...600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Raw value temp. -40.0 ... 150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C
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Obstuga

8.2.16  Funkcje rozszerzone: SAC

Sciezka menu: MENU/Advanc. function

Funkcja Opcje konfiguracji
(ustawienia fabryczne wyréznione pogrubiona czcionka)

Calibration value

Temp. offset -10.0...10.0 °C

0.0°C

Error simulation Flash lamp defect 1. Nalezy wybra¢ numer btedu ().
Turbidit. too high = Przetwornik pomiarowy wyswietla
Electronics test btad

ad.

Filter change
Meas. val. uncert. 2.  Skasowac btad: ponownie usung¢ znak
No cal. data akceptadji (E).
Temperature err.
Measurement stop

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

TOC 0.000 mg/1... |0.000mg/1... | 10..6000s 1...200 0.5..600s
100.0 g/1 100.0 g/1 60 s 10 1s
0.000 mg/1 100.0 g/1

CSB 0.000 mg/1... |0.000mg/1... | 10..6000s 1..200 0.5..600s
100.0 g/1 100.0 g/1 60 s 10 1s
0.000 mg/1 100.0 g/1

Temperature -40.0...150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

SAC value 0.0.. 0.0.. 10...6000 s 1...200 0.5..600s
100.0 E03 100.0 E03 60 s 10 1s
m! m!
0.0m™ 100.0 EO3

m-1

Raw value temp. -40.0 ... 150.0 | -40.0 ... 150.0 | 10...6000 s 1..200 0.5..600s
°C °C 60 s 10 1s
-40.0°C 150.0°C

Endress+Hauser
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9 Diagnostyka

Sciezka menu: MENU/Diagnostics

Funkcja

Uwagi

Diagnostic list

Komunikaty diagnostyczne dostarczaja informacji
dla serwisu Endress+Hauser.

Order code CYPO3D-xxx

Serial number XXXXXXXXXXX

Software X.XX.XX

Hardware X.XX.XX

> Reset Urzadzenie zostanie ponownie uruchomione.
Zapisane ustawienia zostang zachowane.

> Factory settings Przywracane sg wartosci fabryczne wszystkich

ustawienia przyrzadu. Wszystkie zapisane
ustawienia zostang usuniete.

10 Konserwacja

10.1 Czyszczenie

» Przyrzad nalezy czysci¢ wytgcznie dostepnymi w handlu, tagodnymi, stosowanymi w
gospodarstwach domowych $rodkami czyszczgcymi.

10.2  Wymiana baterii
Komora baterii znajduje sie z tytu przyrzadu. Dozwolone typy baterii: > B 6.

» Komore baterii mozna otwiera¢ wylgcznie w strefie niezagrozonej wybuchem!

10.3  Wzorcowanie i kwalifikacja

Symulator Memocheck Sim CYPO3D ze swiadectwem jakosci lub wzorcowania moze byé
réowniez uzywany do kwalifikacji punktu pomiarowego.

Swiadectwa jakosci i wzorcowania moga by¢ odnawiane:
W tym celu nalezy zwrdci¢ symulator Memocheck Sim CYPO3D do Endress+Hauser.
W przypadku rekwalifikacji przyrzad jest poddawany wszystkim testom i wystawiane jest

nowe $wiadectwo jakosci.

W przypadku ponownego wzorcowania oprocz rekwalifikacji przeprowadzana jest rowniez
procedura wzorcowania. Wystawiane jest $wiadectwo jakos$ci i wzorcowania. Zalecana
czestotliwo$¢ testow wynosi 1 rok.
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11 Naprawa

11.1  CzeSci zamienne

Pokrywa komory baterii
Kod zam. 71138380

11.2 Zwrot

Urzadzenie nalezy zwréci¢ do naprawy, kalibracji fabrycznej lub gdy zaméwiono lub
dostarczono nieprawidtowe urzadzenie. Firma Endress+Hauser posiadajagca certyfikat ISO,
zgodnie z wymogami przepiséw prawa, jest obowigzana przestrzega¢ okreslonych procedur w
przypadku zwrotu urzadzen, ktére wchodzity w kontakt z medium procesowym.

Aby zapewni¢ wymiane, bezpieczny i profesjonalny zwrot przyrzadu:

» Zapoznac sie z informacjami, procedurg i warunkami zwrotu urzagdzen na stronie:
www.endress.com/support/return-material.

11.3  Utylizacja

Urzadzenie zawiera podzespoty elektroniczne. Produkt nalezy zutylizowaé, jako odpad
elektroniczny.

» Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw.

ﬂ Zuzyte baterie nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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12 Akcesoria

W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania
niniejszego dokumentu.

» Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaty wymienione w niniejszej publikacji mozna
uzyskac u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

12.1 Przewdd do transmisji danych ze zlgczem Memosens

Kod zam. Przewdéd CYK10 do transmisji danych ze
zlagczem Memosens (opcja)
71128718 CYK10-A032 + adapter, przewody do listwy

zaciskowej; dla stref niezagrozonych wybuchem

71128721 CYK10-G032 + adapter; tylko dla CYPO3D, dla
stref zagrozonych wybuchem

Aby podtgczy¢ symulator Memocheck Sim CYPO3D do przetwornika ze ztgczem M12 lub Pg,
wymagane jest uzycie przewodu CYK10 do transmisji danych Memosens dostarczonego w
zestawie. Przewod jest zawsze dostarczany wraz z adapterem, umozliwiajgcym poditgczenie do
gniazda M12 lub ztgcza Pg. Ten przewdd jest konieczny w przypadku symulacji czujnikéw ze
statym przewodem (czujnikéw metnosci, azotandéw, indukcyjnego czujnika przewodnosci,
optycznego czujnika tlenu), za pomocg symulatora Memocheck Sim CYPO3D ). W przypadku
czujnikéw ze ztgczem Memosens (pH/redoks; tlenu, konduktometryczny czujnik
przewodnodci, chloru), odpowiedni przewdd znajduje sie juz w punkcie pomiarowym.

12.2  Futeral do przechowywania

Kod zam. Futeral symulatora Memocheck Sim CYPO3D
71183327 Ex

W strefach zagrozonych wybuchem futerat symulatora Memocheck mozna otwiera¢ wytgcznie
w celu wyjecia i ponownego schowania symulatora Memocheck. Po otwarciu futeratu nigdy

nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia si¢ tadunkow elektrostatycznych wskutek np.kontaktu z
medium procesowym.
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13 Dane techniczne

13.1  Warunki pracy: Srodowisko

13.1.1 Zakres temperatury otoczenia
-20..50°C (-4 ... 122°°F)

13.1.2 Temperatura sktadowania
-20..55°C (-4...130°°F)

13.1.3  Stopien ochrony
IP55

13.1.4 Kompatybilnosé elektromagnetyczna

Emisja zaktécen oraz odpornoscé na zaktécenia, zgodnie z EN 61326-1: 2013, srodowisko
przemystowe - klasa A

Endress+Hauser

49



Dane techniczne

symulatora Memocheck Sim CYPO3D

13.2 Budowa mechaniczna

13.2.1 Wymiary

. 94.0 (3.7)
S
—
=
= A
5
= |ooo
o
(@)
[9N]

_ 58.0(2.28)

25.0 (0.98)

40.0 (1.57)
[

7 Symulator Memocheck Sim CYPO3D
Wszystkie wymiary w mm (calach)

13.2.2 Masa (z bateriami)
0.3 kg (0.7 1bs)

13.2.3  Materialy

Obudowa:

50

ABS (UL 94 HB)

A0026005
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13.2.4 Baterie

W przypadku przyrzadu symulatora Memocheck Sim CYPO3D nalezy stosowa¢ wylacznie
wymienione ponizej typy baterii, poniewaz posiadajg one dopuszczenie Ex:

= Energizer, EN91 (AA, 1.5V, LR6 wg normy IEC), x 3

= Temperatura sktadowania baterii: -20...35 °C (-4...95 °F)
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